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La F-RAM da 4 Megabit di Ramtron è stata scelta per dischi a stato solido industriali altamente affidabili


SBS Science and Technology sviluppa dischi a stato solido per applicazioni gravose nel campo dell’automazione industriale 
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Colorado Springs, USA – 6 luglio 2009.  Ramtron International Corporation (Nasdaq: RMTR), la società leader nello sviluppo e nella fornitura di memorie e di semiconduttori integrati basati sulla tecnologia non-volatile F-RAM (Ferroelectric Random Access Memory), ha annunciato che la propria F-RAM da 4 Megabit (Mb) FM22L16 è stata scelta da SBS Science & Technology Co., Ltd. (SBS) per l’impiego in un innovativo dispositivo di memorizzazione di massa “solid-state disk” (SSD, disco a stato solido).

L’impresa SBS - che ha sede a Shenzhen, in Cina - è specializzata nelle attività di ricerca/sviluppo e fabbricazione di hardware e software embedded basato su standard internazionali, rivolto a vari settori dell’automazione industriale quali i trasporti ferroviari, l’energia elettrica, gli apparati medicali e il motion control.

Oltre a conservare i dati anche in assenza di alimentazione, la memoria F-RAM offre un numero praticamente illimitato di cicli lettura/scrittura, operazioni di scrittura senza ritardi e consumi molto ridotti. Questa combinazione unica di caratteristiche favorevoli, unitamente alla capacità di immagazzinare quattro megabit di dati, fa della memoria Ramtron FM22L16 una soluzione ideale per il disco a stato solido di SBS.

Alex Tsui, direttore marketing di Ramtron, ha commentato: “L’avvento dei dischi a  stato solido basati su Flash rappresenta un cambio di paradigma nell’architettura dei sottosistemi di memoria di massa per i computer. L’impiego della F-RAM consente ai dischi a stato solido di risolvere i problemi di durata con cui l’industria degli SSD ha dovuto misurarsi in passato, e inoltre offre la possibilità di eliminare le batterie tampone, ridurre il consumo del sistema, aumentare l’affidabilità e diminuire le dimensioni.”

SBS utilizzerà la FM22L16 - con un’interfaccia standard e un controllore Hard Disk Drive (HDD) - per immagazzinare la mappa virtuale blocco-settore della memoria Flash che costituisce il disco a stato solido. La memoria Flash tende a usurarsi prematuramente a causa della propria durata limitata, in termini di numero di cicli di scrittura. La mappa blocco-settore viene utilizzata per memorizzare le posizioni degli indirizzi dei dati conservati nell’SSD, posizioni che vengono aggiornate frequentemente per ridurre l’usura della memoria Flash. La necessità di riscrivere frequentemente le mappe virtuali blocco-settore e di conservarle anche in assenza di alimentazione, rende la F-RAM una scelta ideale per questo tipo di applicazione in virtù della sua durata estremamente lunga (in termini di cicli lettura/scrittura) e del suo basso consumo.  Gli SSD dotati di F-RAM si prestano in modo ottimale alle applicazioni industriali poiché – a differenza dei comuni dischi rigidi rotanti - sono privi di parti in movimento e di punti soggetti a guasti meccanici.

Tsui ha aggiunto: “Ramtron è lieta di assistere SBS Science & Technology nello sviluppo dei propri prodotti SSD. Nel mondo dell’automazione industriale la FM22L16 di Ramtron è la memoria perfetta per le applicazioni ad alta affidabilità che richiedono lunga durata, funzionamento senza batterie e basso consumo.”

Zhao Yong, presidente di SBS, ha affermato: “Lunga durata, alta velocità di scrittura e basso consumo fanno della FM22L16 di Ramtron una scelta ideale per le applicazioni del settore embedded.”

Caratteristiche della FM22L16

La FM22L16 di Ramotrn è una memoria non-volatile 256Kx16 che effettua operazioni di lettura e scrittura come una SRAM standard. E’ superiore ad altri tipi di memorie non-volatili in virtù dell’alta velocità di scrittura, durata praticamente illimitata (in termini di cicli di scrittura) e della capacità di conservare i dati anche durante inattese interruzioni dell’alimentazione. La FM22L16, che non richiede l’impiego di una batteria tampone, assorbe una corrente di soli 18 milliampere in modalità attiva e 150 microampere in standby. Il dispositivo assicura la conservazione dei dati per oltre dieci anni eliminando al contempo i problemi di affidabilità, gli svantaggi funzionali e la complessità di sistema tipici delle SRAM con batteria tampone (battery-backed SRAM, BBSRAM).

La FM22L16 integra un monitor che blocca l’accesso all’array di memoria quando la tensione di alimentazione (VDD) scende al di sotto di una soglia critica. In questa condizione la memoria è protetta contro gli accessi involontari e la corruzione dei dati. Il dispositivo è dotato anche di una protezione verso le operazioni di scrittura, controllata via software. L’array di memoria è suddiviso in otto blocchi uniformi, ciascuno dei quali può essere protetto singolarmente contro le operazioni di scrittura.  La memoria FM22L16 ha un funzionamento in-system molto simile a quello di altri dispositivi RAM e può essere usato come sostituzione diretta di SRAM standard. I cicli di lettura e scrittura possono essere comandati da /CE o semplicemente cambiando l’indirizzo. 

# # #

Informazioni su SBS Science & Technology Co., Ltd.

Fondata nel 1992, SBS Science & Technology Co., Ltd. è un’impresa hi-tech cinese specializzata nelle attività di R&D, fabbricazione, vendita e assistenza di hardware e software embedded basato su standard internazionali. Leader industriale riconosciuto nel settore embedded, SBS è stata una delle prime aziende ad aderire al consorzio PC/104 ed è membro dell’organizzazione PICMG. Tutte le attività di SBS sono pienamente documentate e controllate nell’ambito di un sistema certificato ISO9001. Per ulteriori informazioni visitare www.sbs.com.cn.
Informazioni su Ramtron

Ramtron International Corporation - che ha la propria sede centrale a Colorado Springs, in Colorado - è una società di semiconduttori “fabless” che progetta, sviluppa e commercializza soluzioni specializzate di memoria e altre soluzioni integrate a semiconduttori, utilizzate in una vasta gamma di applicazioni e mercati in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni visitare www.ramtron.com.

Dichiarazione "Safe Harbor" conforme al Private Securities Litigation Reform Act del 1995: Le dichiarazioni qui contenute che non rappresentino fatti storici sono valutazioni su avvenimenti futuri che comportano rischi e incertezze, comprese le seguenti (ma non limitate ad esse): gli effetti delle condizioni dell’economia globale; spostamenti della domanda e dell’offerta; l’accettazione da parte del mercato; il tempo che trascorre tra le scelte progettuali dei clienti (“design-in”) e i loro effetti concreti (ordini e vendite); l’impatto di prodotti concorrenti e del loro prezzo; difficoltà nello sviluppo e commercializzazione dei prodotti; difficoltà tecnologiche; limitazioni della capacità produttiva e delle forniture. Si prega di fare riferimento ai documenti depositati da Ramtron presso la Securities and Exchange Commission per un’analisi di questi rischi.
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